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Wynalazek dotyczy sposobu odksztat-
cania cial metalicznych o budowie krysta-
licznej.

Naogél metale moga byé dosé znacz-
nie odksztatcone w stanie statym, np.
przez ciagnienie, tloczenie lub kucie. Przy
podobnych odksztalceniach nastgpuje zmia-
na budowy ciata. Krysztaly, z ktorych
cialo pierwotnie byto ztozone, nie pozosta-
ja bez zmian, lecz przechodza przez pe-
wien stan nietrwaly.

Ogrzewajac ciata odksztatcone w ciggu
pewnego czasu mozZna osiagnaé utworze-
nie si¢ nowych krysztaléw nieodksztalco-
nych. Nastepuje natenczas rekrystalizacja

ciala. Liczba krysztatéw, z ktérych skiada
si¢ ciato po rekrystalizacji, znacznie od-
biega od liczby krysztaléw pierwotnych i
szybko wzrasta wraz z odksztalceniem.

W wielu przypadkach, zwlaszcza, jeze-
li sa pozadane znaczne odksztalcenia, a od
materjalu w stanie koficowym wymagana
jest duza ciagliwosé i gietkosé, jak mnp.
przy wyrobie widkien do lamp elektrycz-
nych, w ktérych oczywiscie, powstaja od-
ksztalcenia duze, jest rzecza wazma, aby
liczba krysztatéw, z ktérych ciato skiada.
si¢ po odksztalceniu i po relkrytstallzacu,.
byta mozliwie mata.

Proponowano juz sposéb przed&‘uzania"



¢zasu deformowania, w mysl ktorego prze-
cigtne wielkosci krysztatéw nie ulegatyby
- zmiapie, a dopuszczalne kazdy raz od-
ksztatcenia bylyby nieznaczne. Na otrzy-
manie ostatnio wymienionym sposobem
-znacznego odksztatcenia trzeba bytoby du-
Zo czasu, aby bylo ono $uma malych od-
ksztalcen, po ktérych nastepowalaby kaz-
dy raz rekrystalizacja.

Jest rzeczy zrozumiala, ze o ile ciato
metalowe o budowie krystalicznej ulegnie
znacznym odksztalceniom, a budowa o-
trzymana ostatecznie ma by¢ rowniez kry-
staliczng, przyczem powierzchnie kryszta-
low maja praktycznie pozostaé bez zmian,
to obojetnem jest, czy podczas obrébki
przejsciowej krysztaly pierwotne zacho-
wywaty sig, jako catosé, czy tez nie. Spo-
sobem niniejszym mozna wywolaé w krot-
kim czasie duze odksztalcemia, nie zwigk-
szajac przytem ilosci krysztatéw w pro-
dukcie koficowym.

W mysl wynalazku cialo metalowe lub
czegs¢ tegoz, skladajace si¢ z jednego lub
wigcej krysztalow, podlega tak mocnej ob-
rébece i tak diugo si¢ wygrzewa, ze mate-
rjal, ktéry nalezal poczatkowo do jedne~
go krysztalu, dopiero po przejéciu przez
stan wielokrystaliczny, w stanie koficowym
znoéw zrasta si¢ w jeden krysztal,

Przy deformowaniu ciat metalowych, w
krysztalach pierwotnych zachodza pewne
zmiany. Ujawnia sig to w ten sposéb, ze

przy wygrzewaniu powstajg ziarna, ktére

shuzg za punkt wyjscia dla rekrystalizacii.
Im wicksze bylo odksztatcenie, tym wiek-
sza jest ilo$é ziaren i tym wigksza bedzie
ilogé krystalitéow po rekrystalizacji.
Badania wykazaly, ze przy zwieksze-
niu odksztafcenia liczba
wzrasta stale, nastgpuje bowiem takie od-
ksztalcenie, przy ktérym po rekrystaliza-
cji moZna spodziewaé sie budowy o duzej
iloéci bardzo matych krysztatéw. Budowa
taka rzeczywiscie daje si¢ zauwazyé; jed-
nak przy dalszym wygrzewaniu tworza sie
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krystalitow nie

zpowrotem duze krysztaly. Tworzenie sie
duzych krysztalow z wielkiej ilosci ziaren,
skladajacych si¢ z bandzo matych krysta-
litéw mozna mazwaé rekrystalizacja wtér-
na, odwrotnie do zjawiska pierwszego,
ktére wobec tego moze byé nazwame re-
krystalizacja pierwotna. Dalsze badania
wykazaly, ze mozliwe jest takie odksztal-
cenie, przy ktérym po wtérnej rekrystali-
zacji, powstaja znéw krysztaly, jakie byly
przed odksztalceniem w tym sensie, ze
czasteczki, ktore przedtem nalezaly do te-
go samego krysztalu, zrastajg si¢ w jeden
krysztal. Po zupelnej wiec rekrystalizacji
otrzymuje si¢ zpowrotem pierwotng struk-
ture. Wielkosé odksztatcenia, jak réwniez
czas potrzebny do wygrzewania mie sa o-
czywiscie dla wszystkich metali i stapéw
jednakowe, Fachowiec jednak moze wiel-
kosci te z latwoscia wyznaczyé droga do-
$wiadczalng. Dla preta glinowego byl o-
trzymany wspomniany wynik, np. przez
rozwalcowanie prawie do ¢éwierci jego
$rednicy. Czas potrzebny do wygrzewania
zalezny jest od wlasnosci materjatu; dla
czystego glinu, np. wystarczy wygrzewa-
nie przy 600° w ciagu 20 minut. Metale z
domieszkami musza byé wygrzewane dtu-
Zej. .

Zjawisko okreslone wyzej, jako wtérna
rekrystalizacja, zachodzi prawdopodobnie
tylko przy pewnej okreslonej wielkosci
pierwotnie  wytworzonych 'krysztatéw,
zgodnem ulozeniu sie krysztalow, to jest.
przy mniej lub wigcej jednakowym kierun-
ku osi krysztatéow. Badania wykazaly, ze
krysztaly powstajace na skutek odksztal-
cenia i pierwotnej rekrystalizacji z jedne-
go krysztatu posiadaja osie skierowane w
jednym i tym samym kierunku. W fen spo-
sé6b daje si¢ wyjasnié ponowne tworzenie
si¢ krysztatu macierzystego. Przy zbyt du-
zem odksztalceniu ta jednokierunkowosé

jest mniejsza i wskutek tego powtémie u-

tworzone krysztaly beda znéw mniejsze,
wskutek czego dochodzi si¢ do stanuy, w
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ktérym wspomniana zgodnos$é kierunku osi
krysztaléow zachodzi ponownie i nawet po
zupelnej rekrystalizacji nie mozna pozna¢é
zadnego z pierwotnych krysztalow.

Z takiemi odksztalceniami miato sie do-
tychczas do czynienia przy wyrobie wiékien
zarowych do lamp elektrycznych lub lamp
wyladowczych.

Ciala, w ktérych zupelna rekrystaliza-
cja i odzyskanie pierwotne krystalicznej
budowy, dokonane zwlaszcza wedtug wy-
nalazku, moga byé¢ nadal obrabiane sposo-
bem wedlug niniejszego wynalazku, wsku-
tek czego mozna zatem bez powstawania
wad, zachodzacych przy dtugiej obrébee i
matym kosztem osiaggnaé znaczne od-
ksztatcenia z zachowaniem pierwotnych

- krysztalow,

.

Zastrzezenie patentowe.

Sposéb odksztatcania jedno lub wielo-
krystalicznych cial metalicznych lub ich
czesci, znamienny tem, ze ciala te lub ich
czesci poddaje sig tak duzym odksztalce-
niom mechanicznym i tak dilugo si¢ wy-
grzewa, iz materjal, ktéry pierwotnie
skladal si¢ z jednego krysztalu, po przej-
$ciu przez stan wielokrystaliczny, zrasta
si¢ w stanie koficowym znéw w jeden kry-
sztat. '

‘ N. V. Philips’
Gloeilampenfabrieken.
Zastepca: M, Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Bruk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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